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Pin X10 X11
1 L+/24V DC No connection
2 M/24VDC 2L
3 Functional Earth DQ a.3
4 1L DQ a4
5 DQ a.0 DQ a5
6 DQ a1 DQ a.6 CF TR
7 DQa.2 DQa.7




BR LV P T

T o
5 il
¥ L{#)|

- -
| Bz g
S
-,
-
ﬁ REL:.'P'UUTPL”S
el 3 45 5 7
=N, E
T T 11
L)
N 7 HERG

SM 1222 DQ 16XRealyf B FE T B SVHLT135mA,  BEAE A — M HH 3l I8 T AR 24 VA% ES B 1 TmA, AR~



R AN T, N BRI TN RGEXL0, X111, XI12F1X13, AFBIE L in R B G X10-3/X11-3/X12-5/X13-1 1 k4%

AN L)
Pin X10 X11 X12 X13

1 L+/24V DC Functional Earth No connection 4L

2 M/24V DC No connection No connection DQb.2

3 1L 2L No connection DQb.3

4 DQa.0 DQa4d No connection DQb.4

5 DQ a.1 DQab 3L DQb.5

6 DQa.2 DQa.6 DQb.0 DQ bf—}j—fs;—g,‘-;g,—
7 DQ a.3 DQ a7 DQb.1 DQb.7
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Connector pin locations for SM 1222 DQ 8 x 24 V DC (6ES7222-1BF32-0XB0)

Pin X10 X11

1 L+/24 VDC No connection

2 M/24VDC No connection

3 Functional Earth No connection

4 DQa.0 DQ a4

D DQ a.1 DQa.b

6 DQa.2 DQab 5 i
7 DQa.2 pQa7
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Pin X10 X11 X12 X13

1 L+/24V DC Functional Earth No connection No connection

2 M/24V DC No connection No connection No connection

3 No connection No connection No connection No connection

4 DQ a.0 DQ a4 DQb.0 DQb.4

5 DQ a.1 DQa.5 DQ b.1 DAQb.5

6 DQa.2 DQ a.6 DQb.2 DQbﬁ{ﬂJi&ﬁ%EL—
7 DQa.3 DQ a7 DQb.3 DG b.7
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